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(57)摘要

本发明公开了一种液晶基板镀ITO膜前处理

方法，其步骤为：步骤一、对液晶基板的两片液晶

玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外

线光固化；步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，

采取多级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清洗水

溢流排放，后级水洗槽的水补充到前级水洗槽末

级水洗槽补充纯水；步骤三、将经过3级清洗的玻

璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡20-50min，

前处理液包括如下重量百分比的成分:氢氧化钾

10-15％；硝酸铵6-10％；三乙醇胺7-12％；聚合

氯化铝10-15％；其余为去离子水；步骤四、将前

处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；步骤

五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。
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1.液晶基板镀ITO膜前处理方法，其步骤为：

步骤一、对液晶基板的两片液晶玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外线光

固化；

步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，采取多级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清洗水

溢流排放，后级水洗槽的水补充到前级水洗槽末级水洗槽补充纯水；

步骤三、将经过清洗的玻璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡20-50min，前处理液包括

如下重量百分比的成分:氢氧化钾10-15％；硝酸铵6-10％；三乙醇胺7-12％；聚合氯化铝

10-15％；其余为去离子水；

步骤四、将前处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；

步骤五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。

2.如权利要求1所述的液晶基板镀ITO膜前处理方法，其特征在于：所述步骤二采取三

级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清洗水溢流排放，二级水洗槽的水补充到一级水洗槽，三

级水洗槽的水补充到二级水洗槽，三级水洗槽补充纯水。
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液晶基板镀ITO膜前处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种液晶基板镀ITO膜前处理方法。

背景技术

[0002] 液晶面板会因为工艺需求，对面板进行减薄加工，获得更佳的穿透率，更轻薄的重

量。常规液晶面板经过前段蚀刻制程后，会进入到镀膜制程(国内主流镀膜方式为真空溅

镀)，若来料表面异常(脏污、酸性残留、异物粘附、静电过大)很容易造成，镀膜层所镀ITO膜

层脱落，造成产品品质异常。而减薄后面板含有酸性物质及OC异物，造成后续ITO镀膜脱膜。

所以需在液晶基板镀ITO膜前进行基板表面处理处理。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是：提供一种使得液晶基板镀ITO膜更为牢固的前处

理方法。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案为：液晶基板镀ITO膜前处理方

法，其步骤为：

[0005] 步骤一、对液晶基板的两片液晶玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外

线光固化；

[0006] 步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，采取多级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清

洗水溢流排放，后级水洗槽的水补充到前级水洗槽末级水洗槽补充纯水；

[0007] 步骤三、将经过清洗的玻璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡20-50min，前处理液

包括如下重量百分比的成分:氢氧化钾10-15％；硝酸铵6-10％；三乙醇胺7-12％；聚合氯化

铝10-15％；其余为去离子水；

[0008] 步骤四、将前处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；

[0009] 步骤五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。

[0010] 作为一种优选的方案，采取三级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清洗水溢流排放，

二级水洗槽的水补充到一级水洗槽，三级水洗槽的水补充到二级水洗槽，三级水洗槽补充

纯水。

[0011] 本发明的有益效果是：本方法通过对玻璃清洗和前处理液通过碱性处理液有效降

低了玻璃表面酸性PH值，降低了产品镀膜后脱膜的风险。

[0012] 前处理液中氢氧化钾用于中和产品表面酸性PH值；聚合氯化铝用于吸附电荷和作

用指粒表面对异号离子，异号胶粒或链状离分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用，由

于这种吸附作用中和了它的部分电荷，减少了静电斥力，因而容易与其它颗粒接近而互相

吸附，使产品镀膜过程阻力更小，镀膜膜层不易脱离，镀膜后膜层阻值较小。

具体实施方式

[0013] 下面详细描述本发明的具体实施方案。
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[0014] 实施例1，液晶基板镀ITO膜前处理方法，其步骤为：

[0015] 步骤一、对液晶基板的两片液晶玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外

线光固化；

[0016] 步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，采取二级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清

洗水溢流排放，二级水洗槽的水补充到一级水洗槽，二级水洗槽补充纯水。

[0017] 步骤三、将经过清洗的玻璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡50min，前处理液包

括如下重量百分比的成分:氢氧化钾10％；硝酸铵6％；三乙醇胺7％；聚合氯化铝10％；其余

为去离子水；

[0018] 步骤四、将前处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；

[0019] 步骤五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。

[0020] 实施例2，液晶基板镀ITO膜前处理方法，其步骤为：

[0021] 步骤一、对液晶基板的两片液晶玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外

线光固化；

[0022] 步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，采取四级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清

洗水溢流排放，二级水洗槽的水补充到一级水洗槽，三级水洗槽的水补充到二级水洗槽，四

级水洗槽的水补充到三级水洗槽，四级水洗槽补充纯水。

[0023] 步骤三、将经过清洗的玻璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡20min，前处理液包

括如下重量百分比的成分:氢氧化钾15％；硝酸铵10％；三乙醇胺12％；聚合氯化铝15％；其

余为去离子水；

[0024] 步骤四、将前处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；

[0025] 步骤五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。

[0026] 实施例3，液晶基板镀ITO膜前处理方法，其步骤为：

[0027] 步骤一、对液晶基板的两片液晶玻璃之间的透气孔用UV胶进行封堵，并采用紫外

线光固化；

[0028] 步骤二、用纯水对玻璃表面进行清洗，采取三级梯次清洗方式，一级清洗槽中的清

洗水溢流排放，二级水洗槽的水补充到一级水洗槽，三级水洗槽的水补充到二级水洗槽，三

级水洗槽补充纯水。

[0029] 步骤三、将经过清洗的玻璃基板，放入到镀膜前处理液中浸泡20-50min，前处理液

包括如下重量百分比的成分:氢氧化钾12％；硝酸铵8％；三乙醇胺9％；聚合氯化铝12％；其

余为去离子水；

[0030] 步骤四、将前处理液浸泡过的玻璃基板用纯水进行清洗；

[0031] 步骤五、将纯水清洗过的玻璃基板表面吹干。

[0032] 上述的实施例仅例示性说明本发明创造的原理及其功效，以及部分运用的实施

例，而非用于限制本发明；应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明创

造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。
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